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본 발명은 전기가 인가된 금속 배선의 저항에 의해 발생되는 열을 이용하여 유기 발광층을 증착하는 유기 발광층

전사 시스템 및 이를 이용한 유기 발광 다이오드 표시장치의 제조 방법에 관한 것으로 피 전사 기판의 크기와 동

일한 크기의 전사 기판과; 상기 전사 기판 상에 일방향으로 나란히 배열된 다수의 금속 배선과; 상기 다수의 금

속 배선을 일측과 타측 각각에서 연결하는 공통 전극과; 상기 다수의 금속 배선 상에 형성된 발광 재료와; 상기

전사 기판과 상기 피 전사 기판 사이에 삽입되어 상기 공통 전극에 전기 에너지를 인가하는 도전 시트; 및 상기

전사 기판과 상기 피 전사 기판을 가압하여 합착시키는 가압 장치를 구비함을 특징으로 한다.

대 표 도 - 도6
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특허청구의 범위

청구항 1 

피 전사 기판의 크기와 동일한 크기의 전사 기판과;

상기 전사 기판 상에 일방향으로 나란히 배열된 다수의 금속 배선과;

상기 다수의 금속 배선을 일측과 타측 각각에서 연결하는 공통 전극과;

상기 다수의 금속 배선 상에 형성된 발광 재료와;

상기 전사 기판과 상기 피 전사 기판 사이에 삽입되어 상기 공통 전극에 전기 에너지를 인가하는 도전 시트; 및

상기 전사 기판과 상기 피 전사 기판을 가압하여 합착시키는 가압 장치를 구비함을 특징으로 하는 유기 발광층

전사 시스템.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 가압 장치는

상기 도전 시트가 삽입된 영역을 가압하는 제 1 가압 장치와, 상기 도전 시트가 삽입되지 않는 영역을 가압하는

제 2 가압 장치를 구비함을 특징으로 하는 유기 발광층 전사 시스템.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 제 1 가압 장치와 상기 제 2 가압 장치는 가압시 상기 전사 및 피 전사 기판의 파손을 방지하도록 소정 간

격 이격되어 가압하는 것을 특징으로 하는 유기 발광층 전사 시스템.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 가압 장치는 상기 전사 기판을 가압하는 것을 특징으로 하는 유기 발광층 전사 시스템.

청구항 5 

제 3 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 가압 장치는 상기 피 전사 기판을 가압하는 것을 특징으로 하는 유기 발광층 전사 시스템.

청구항 6 

제 4 항 또는 제 5 항에 있어서,

상기 제 2 가압 장치의 가압 영역은

상기 전사 및 피 전사 기판의 끝단 모서리부터 10  ~  30  mm  떨어진 것을 특징으로 하는 유기 발광층 전사

시스템.

청구항 7 

제 1 항에 있어서,

상기 도전 시트는

일측이 노출된 도전층과, 타측에서 상기 도전층을 절연시키는 절연층을 구비함을 특징으로 하는 유기 발광층 전

사 시스템.
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청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 도전 시트의 두께는

상기 전사 및 피 전사 기판의 두께보다 얇은 것을 특징으로 하는 유기 발광층 전사 시스템.

청구항 9 

제 8 항에 있어서,

상기 도전 시트의 두께는 0.1 ~ 0.5 mm 이고, 상기 도전층과, 상기 절연층의 두께 비는 2 : 3인 것을 특징으로

하는 유기 발광층 전사 시스템.

청구항 10 

피 전사 기판과 동일한 크기의 전사 기판을 마련하는 단계;

상기 전사 기판 상에 일방향으로 나란히 배열된 다수의 금속 배선과, 상기 다수의 금속 배선을 일측과 타측 각

각에서 연결하는 공통 전극을 형성하는 단계;

상기 다수의 금속 배선 상에 발광 재료를 도포하는 단계;

상기 전사 기판과 상기 피 전사 기판을 정렬하고, 상기 전사 및 피 전사 기판 사이에 도전 시트를 삽입하는 단

계;

상기 도전 시트의 삽입 영역은 제 1 가압 장치가 가압하고, 상기 도전 시트의 비 삽입 영역은 제 2 가압 장치가

가압하여 상기 전사 및 피 전사 기판을 합착하는 단계;

상기 도전 시트를 통해 상기 다수의 금속 배선에 전기를 인가하여 상기 발광 재료를 상기 피 전사 기판에 전사

하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 유기 발광층 전사 시스템을 이용한 유기 발광 다이오드 표시장치의 제조

방법.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 전기가 인가된 금속 배선의 저항에 의해 발생되는 열을 이용하여 유기 발광층을 증착하는 유기 발광[0001]

층 전사 시스템 및 이를 이용한 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode; 이하 OLED) 표시장치의 제

조 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

OLED 표시장치는 전극과, 유기 발광층을 구비하며, 유기 발광층은 공통층과 발광층으로 구성된다. 종래기술에[0002]

따른 OLED 표시장치는 유기 발광층을 형성하기 위해, 파인 메탈 마스크(Fine Metal Mask)를 이용하여 기판 상에

R, G, B의 서브 화소 단위로 제조되었다.

한편, 최근 표시장치는 대면적화가 추세이며, 이러한 대면적을 갖는 표시장치를 제조하기 위해서는 제조 장비의[0003]

대형화가 필수적이다. 따라서, 파인 메탈 마스크 장비도 대형화가 요구되었으며, 큰 면적을 갖는 파인 메탈 마

스크는 400Kg 이상의 무게를 갖게 되었다. 이에 따라, 장비의 장착이나 다른 파인 메탈 마스크로 교체 시 너무

많은 시간이 소요되었으며, 진공 증착 시 쳐짐 등이 발생하여 고해상도 구현이 어려운 문제가 발생되었다.

따라서, 대면적화와 고해상도 구현이 어려운 파인 메탈 마스크를 대체하고자 하는 대안이 요구되고 있다.[0004]

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 전기가 인가된 금속 배선의 저항에 의해 발생되는 열을[0005]

이용하여 유기 발광층을 증착하는 유기 발광층 전사 시스템 및 이를 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법을 제공
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하는데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템은 피 전사 기판의 크기[0006]

와 동일한 크기의 전사 기판과; 상기 전사 기판 상에 일방향으로 나란히 배열된 다수의 금속 배선과; 상기 다수

의 금속 배선을 일측과 타측 각각에서 연결하는 공통 전극과; 상기 다수의 금속 배선 상에 형성된 발광 재료와;

상기 전사 기판과 상기 피 전사 기판 사이에 삽입되어 상기 공통 전극에 전기 에너지를 인가하는 도전 시트; 및

상기 전사 기판과 상기 피 전사 기판을 가압하여 합착시키는 가압 장치를 구비함을 특징으로 한다.

상기 가압 장치는 상기 도전 시트가 삽입된 영역을 가압하는 제 1 가압 장치와, 상기 도전 시트가 삽입되지 않[0007]

는 영역을 가압하는 제 2 가압 장치를 구비함을 특징으로 한다.

상기 제 1 가압 장치와 상기 제 2 가압 장치는 가압시 상기 전사 및 피 전사 기판의 파손을 방지하도록 소정 간[0008]

격 이격되어 가압하는 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 및 제 2 가압 장치는 상기 전사 기판을 가압하는 것을 특징으로 한다.[0009]

상기 제 1 및 제 2 가압 장치는 상기 피 전사 기판을 가압하는 것을 특징으로 한다.[0010]

상기 제 2 가압 장치의 가압 영역은 상기 전사 및 피 전사 기판의 끝단 모서리부터 10 ~ 30 mm 떨어진 것을 특[0011]

징으로 한다.

상기 도전 시트는 일측이 노출된 도전층과, 타측에서 상기 도전층을 절연시키는 절연층을 구비함을 특징으로 한[0012]

다.

상기 도전 시트의 두께는 상기 전사 및 피 전사 기판의 두께보다 얇은 것을 특징으로 한다.[0013]

상기 도전 시트의 두께는 0.1 ~ 0.5 mm 이고, 상기 도전층과, 상기 절연층의 두께 비는 2 : 3인 것을 특징으로[0014]

한다.

또한, 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템을 이용한 유기발[0015]

광다이오드 표시장치의 제조방법은 피 전사 기판과 동일한 크기의 전사 기판을 마련하는 단계; 상기 전사 기판

상에 일방향으로 나란히 배열된 다수의 금속 배선과, 상기 다수의 금속 배선을 일측과 타측 각각에서 연결하는

공통 전극을 형성하는 단계; 상기 다수의 금속 배선 상에 발광 재료를 도포하는 단계; 상기 전사 기판과 상기

피 전사 기판을 정렬하고, 상기 전사 및 피 전사 기판 사이에 도전 시트를 삽입하는 단계; 상기 도전 시트의 삽

입 영역은 제 1 가압 장치가 가압하고, 상기 도전 시트의 비 삽입 영역은 제 2 가압 장치가 가압하여 상기 전사

및 피 전사 기판을 합착하는 단계; 상기 도전 시트를 통해 상기 다수의 금속 배선에 전기를 인가하여 상기 발광

재료를 상기 피 전사 기판에 전사하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.

발명의 효과

본 발명에 따른 유기 발광층 전사 시스템 및 이를 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법은 금속 배선에 전기를 인[0016]

가하여 발생된 열로 금속 배선 상에 도포된 발광 재료를 승화시켜 임의의 화소 영역에 대응하는 발광층을 증착

한다. 따라서, 파인 메탈 마스크 없이 대면적화를 필요로 하는 OLED 표시장치를 용이하게 제조할 수 있다.

또한, 전사 기판의 크기를 피 전사 기판의 크기와 동일하게 형성함에 따라, 피 전사 기판을 통한 제조 공정에[0017]

사용되는 장치를 활용할 수 있으며, 전사 공정 시스템에서 동일한 크기의 물류를 대응하므로 장치 구성이 간소

화 된다. 그리고 전사 기판의 재사용이 가능해져 제조 단가를 낮출 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템을 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법을 나타낸 순서[0018]

도.

도 2a 내지 도 2g는 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템을 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법을

설명하기 위한 도면.

도 3은 전사 및 피 전사 기판의 크기가 다를 경우의 문제점을 설명하기 위한 도면.
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도 4는 동일한 크기의 전사 및 피 전사 기판을 나타낸 도면.

도 5는 가압 장치에 의해 가압되는 전사 및 피 전사 어레이를 나타낸 도면.

도 6은 도 5에 도시된 전사 및 피 어레이의 일측부 "A" 영역을 확대한 도면.

도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 가압 장치를 나타낸 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템 및 이를 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법을 첨부된[0019]

도면을 참조하여 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템을 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법을 나타낸 순서[0020]

도이다.

도 1에 도시된 유기 발광층 전사 시스템을 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법은 전사 기판(2) 상에 금속 배선[0021]

(6)을 형성하는 제 1 단계(S1)와, 금속 배선(6)이 형성된 전사 기판(2) 상에 발광 재료(8)를 도포하는 제 2 단

계(S2)와, 피 전사 기판(10) 상에 박막 트랜지스터와, 박막 트랜지스터와 접속된 제 1 전극 및 화소 영역을 구

획하는 뱅크를 형성하는 제 3 단계(S3)와, 제 1 전극 및 뱅크 상에 정공 주입층(HIL)과 정공 수송층(HTL)을 순

차적으로 형성하는 제 4 단계(S4)와, 전사 기판(2)과 피 전사 기판(10)이 서로 대향 되도록 정렬하고, 전사 기

판(2)과 피 전사 기판(10)을 합착하는 제 5 단계(S5)와, 금속 배선(6)에 전기를 인가하여 발광 재료(8)를 피 전

사 기판(10)에 전사시키는 제 6 단계(S6)와, 전사 기판(2)과 피 전사 기판(10)을 분리 하는 제 7 단계(S7), 및

피  전사  기판(10)  상에  전자  수송층(ETL)과  전자  주입층(EIL)을  순차적으로  형성하는  제  8  단계(S8)를

포함한다.

도 2a 내지 도 2g는 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템을 이용한 OLED 표시장치의 제조 방법을[0022]

설명하기 위한 도면이다.

먼저, 제 1 및 제 2 단계(S1, S2)에서 유기 발광층 전사 시스템은 도 2a및 도 2b에 도시된 바와 같이, 전사 기[0023]

판(2)과 전사 기판(2) 상에 일방향으로 나란히 배열된 다수의 금속 배선(6)과, 다수의 금속 배선(6)을 일측과

타측 각각에서 연결하는 공통 전극(4)과, 다수의 금속 배선(6) 상에 도포된 발광 재료(8)를 구비한 전사 어레이

(50)를 구비한다.

이어서, 제 3 및 제 4 단계(S3, S4)에서 피 전사 어레이(52)는 도 2c에 도시된 바와 같이, 박막 트랜지스터가[0024]

형성된 피 전사 기판(10)과, 피 전사 기판(10) 상에 형성되고, 박막 트랜지스터와 접속된 제 1 전극(12)과, 화

소 영역을 구획하는 뱅크(14)와, 제 1 전극(12) 및 뱅크(14)를 포함한 피 전사 기판(10) 전면에 증착된 제 1 공

통층(16)을 구비한다. 여기서, 제 1 공통층(16)은 정공 주입층(HIL)과 정공 수송층(HTL)을 포함한다.

이어서, 제 5 단계(S5)에서 도 2d에 도시된 바와 같이, 전사 어레이(50)와 피 전사 어레이(52)를 챔버(18)에 넣[0025]

고, 금속 배선(8)과 제 1 공통층(16)이 서로 마주보도록 전사 어레이(50)와 피 전사 어레이(52)를 정렬하여 합

착 시킨다.

이어서, 제 6 단계(S6)에서 도 2e에 도시된 바와 같이, 전사 기판(2)의 양측에 형성된 공통 전극(4)에 전기를[0026]

인가한다. 그러면, 공통 전극(4)을 통해 각 금속 배선(6)에 전기가 인가되고, 금속 배선(6)의 저항에 의해 열이

발생된다. 이때, 발생된 열로 인해 금속 배선(6)에 대응하는 발광 재료(6)가 승화되어 피 전사 어레이(52)의 제

1 공통층(16) 상에 제 1 발광층(20a)이 전사된다.

이어서, 도 2f에 도시된 바와 같이, 또 다른 전사 기판과, 발광 재료를 구비하고, 상기 과정을 반복해서 나머지[0027]

화소 영역에 대응하는 제 2 및 제 3 발광층(20b, 20c)을 형성한다.

그리고 도 2g에 도시된 바와 같이, 제 1 내지 제 3 발광층(20a, 20b, 20c)을 포함한 피 전사 기판(10) 전면에[0028]

제 2 공통층(22)을 증착한다. 여기서 제 2 공통층(22)은 전자 수송층(ETL)과 전자 주입층(EIL)을 포함한다.

이와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템은 금속 배선(6)에 전기를 인가하여 발생된 열로[0029]

금속 배선(6) 상에 도포된 발광 재료(6)를 승화시켜 임의의 화소 영역에 대응하는 발광층을 증착한다.

한편, 도 3을 참조하면 전사 기판의 양측에 형성된 공통 전극에 전기를 인가하기 위해서는 외부로부터 제공된[0030]

전기 에너지를 공통 전극에 공급하는 외부 전극이 필요하다. 또한, 외부 전극과 공통 전극이 접촉되는 공간이

필요하게 되며, 이러한 공간을 마련하기 위해 전사 기판의 크기는 피 전사 기판의 크기보다 크게 형성될 수 있
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다.

하지만, 전사 기판의 크기가 피 전사 기판의 크기보다 크게 형성되면 다음과 같은 문제점이 있다. 먼저, 금속[0031]

배선 형성 공정, 발광 재료 도포 공정 등의 공정 장비가 별도로 제작되어야 한다. 또한, 전사 기판으로 사용되

는 기판의 공급 문제도 발생된다. 그리고, 전사 및 피 전사 기판의 서로 다른 크기에 대한 물류 대응이 필요하

게 되어 장치 구성이 복잡해지는 문제점이 있다.

따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템은 도 4에 도시된 바와 같이, 전사 및 피 전사 어레[0032]

이(50, 52)의 크기 즉, 전사 기판(2)의 크기를 피 전사 기판(10)의 크기와 동일하게 형성한다. 그리고 외부로부

터 제공된 전기 에너지를 공통 전극(4)에 제공하기 위해 전사 및 피 전사 어레이(50, 52) 양측에 삽입되는 도전

시트(30)를 구비한다. 또한, 도 5에 도시된 바와 같이, 전사 어레이(50)와 피 전사 어레이(52)를 합착시키는 가

압 장치(40, 42)를 추가로 구비한다.

이하, 도전 시트(30)와, 가압 장치에 대해 보다 구체적으로 살펴보기로 한다.[0033]

도 6은 도 5에 도시된 전사 및 피 어레이(50, 52)의 일측부 "A" 영역을 확대한 도면이다.[0034]

도 5에 도시된 도전 시트(30)는 일측이 노출된 도전층(32)과, 타측에서 도전층(32)을 덮는 절연층(34)을 구비한[0035]

다.

도전 시트(30)는 전사 및 피 전사 어레이(50, 52) 사이에 삽입시 도전층(32)이 전사 어레이(50)와 대향하고 절[0036]

연층(34)이 피 전사 어레이(52)와 대향하도록 삽입된다. 이러한, 도전 시트(30)는 도전층(32)을 통해 외부로부

터 제공되는 전기 에너지를 전사 어레이(50)의 공통 전극(4)에 인가한다. 이에 따라, 도전 시트(30)는 전사 어

레이(50)의 공통 전극(4)과는 전기적으로 연결되면서, 피 전사 어레이(52)와는 절연될 수 있다.

한편, 도전 시트(30)의 두께(d2)는 전사 및 피 전사 어레이(50)의 두께(d1, d3)보다 얇은 것이 바람직하다. 즉,[0037]

도전 시트(30)의 두께(d2)는 전사 및 피 전사 어레이(50)의 두께(d1, d3)보다 얇은 0.1 ~ 0.5mm이고, 도전층

(32)과 절연층(34)의 두께 비는 2 : 3 인 것이 바람직하다. 한편, 도전층(32)의 재질은 연성이 있는 Cu, Al,

Au, Ta, In 등으로 형성될 수 있다. 그리고 절연층(34)의 재질은 테프론(Teflon), 폴리이미드(Polyimide), 페

트(PET) 등의 기능성 고분자 물질로 형성될 수 있다.

한편, 발광 재료(8)를 피 전사 기판(10)에 전사시키는 단계에서 전사 및 피 전사 어레이(50, 52) 사이의 간격은[0038]

전사 위치의 정밀도에 영향을 준다. 따라서, 전사 및 피 전사 어레이(50, 52) 사이의 균일한 간격 유지가 필요

하다. 이를 위해, 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템은 도전 시트(30)이 삽입된 영역을 가압하

는 제 1 가압 장치(40)와, 도전 시트(30)가 삽입되지 않는 영역을 가압하는 제 2 가압 장치(42)를 구비한다. 이

에 따라, 전사 및 피 전사 어레이(50, 52)의 합착 시 도전 시트(30)으로 인해 피 전사 어레이(52)가 휘어지더라

도 제 1 가압 장치(40)가 피 전사 어레이(52)를 가압하므로, 도전 시트(30)의 도전층(32)과 전사 어레이(50)의

공통 전극(4)의 접촉이 용이 해진다. 따라서 공통 전극(4)에 전기 에너지가 효율적으로 인가된다.

한편, 제 1 및 제 2 가압 장치(40, 42)는 소정 간격 이격되어 피 전사 어레이(52)를 가압함으로써 기판의 파손[0039]

을 방지한다. 

보다 구체적으로, 전사 및 피 전사 어레이(50, 52)의 끝단 모서리부터 제 2 가압 장치(42)의 가압 시작점까지의[0040]

길이(d7)는 10 ~ 30 mm 인 것이 바람직하다.

이때, 전사 및 피 전사 어레이(50, 52)의 끝단 모서리부터 제 2 가압 장치(42)의 가압 시작점까지의 길이(d7)는[0041]

전사 및 피 전사 어레이(50, 52)의 끝단 모서리부터 삽입된 도전 시트(30)의 끝단까지의 길이(d4+d5)와, 삽입된

도전 시트(30)의 끝단부터 제 2 가압 장치(42)의 가압 시작점까지의 길이(d6)로 나뉘며, 이들의 비율은 2 : 3

인 것이 바람직하다.

또한, 전사 및 피 전사 어레이(50, 52)의 끝단 모서리부터 삽입된 도전 시트(30)의 끝단까지의 길이(d4+d5)는[0042]

도전 시트(30)의 도전층(30)이 제 1 가압 장치(40)로부터 가압되는 영역(d4)과, 도전 시트(30)의 삽입 끝단부가

제 1 가압 장치(40)로부터 가압되지 않는 영역(d5)로 나뉘며, 이들의 비율은 4 : 1인 것이 바람직하다.

상기 비율값들은 도전 시트(30)가 삽입된 상태에서 전사 및 피 전사 어레이(50, 52)가 합착될 때 전사 기판(2)[0043]

또는 피 전사 기판(10)의 파손을 방지하기 위한 비율이며, 기판의 특성을 고려할 때 상기 비율값은 달라질 수

있다.

한편, 도 6에서는 제 1 및 제 2 가압 장치(40, 42)가 피 전사 어레이(52)를 가압하였지만, 제 1 및 제 2 가압[0044]
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장치(40, 42)는 도 7에 도시된 바와 같이, 전사 어레이(50)를 가압할 수도 있다.

이상에서 상술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 유기 발광층 전사 시스템 및 이를 이용한 유기 발광 다[0045]

이오드 표시장치의 제조 방법은 금속 배선(6)에 전기를 인가하여 발생된 열로 금속 배선(6) 상에 도포된 발광

재료(6)를 승화시켜 임의의 화소 영역에 대응하는 발광층을 증착한다. 따라서, 파인 메탈 마스크 없이 대면적화

를 필요로 하는 OLED 표시장치를 용이하게 제조할 수 있다.

또한, 전사 기판(2)의 크기를 피 전사 기판(10)의 크기와 동일하게 형성함에 따라, 피 전사 기판(10)을 통한 제[0046]

조 공정에 사용되는 장치를 활용할 수 있으며, 전사 공정 시스템에서 동일한 크기의 물류를 대응하므로 장치 구

성이 간소화 된다. 그리고 전사 기판(2)의 재사용이 가능해져 제조 단가를 낮출 수 있다.

이상에서 설명한 본 발명은 상술한 실시 예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을[0047]

벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

부호의 설명

2: 전사 기판 6: 금속 배선[0048]

8: 발광 재료 10: 피 전사 기판

도면

도면1
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도면2a

도면2b

도면2c
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도면2d

도면2e

도면2f

도면2g
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도면3

도면4

도면5

도면6
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

目的：提供一种用于转移有机发光层的系统和使用该系统制造有机发光
二极管的显示装置的方法，以利用一种用于形成待转移基板的制造工艺
的设备。 转印基板的尺寸与要转印的基板的尺寸相同。 组成：转移基板
（2）形成为与被转移基板（10）相同的尺寸。 多个金属布线（6）被布
置为与转印基板上的特定方向平行。 多个金属布线分别连接到公共电极
的一侧和另一侧。 在多个金属布线上形成发光材料（8）。 导电片将电
能施加到公共电极。 压力装置将转移基板和要转移的基板加压并粘附在
一起。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/12c1dbbc-bbef-478a-818d-d60c8184f8a5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045611177/publication/KR20120004757A?q=KR20120004757A

